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Telefunken Transistor AC186

Datasheet

AC 186

Germanium-NPN-Transistor fiir NF-Endstufen kleiner Leistung,

komplementar zu AC 131, als Transistorenpaar fiir
Gegentaktendstufen.

Germanium NPN transistor for small AF power stages, complementary

to AC 131, matched pairs for push pull power stages.

Abmessungen - Dimensions
MaBe in mm
M2:1

Zubehdr - Accessories
Kihlschelle Best.-Mr. 008 000

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo

Ugg = 1V Ucev
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego
Kollektorstrom I
Kollektorspitzenstrom I
Gesamtverlustieistung

tamp = 25°C Ptot

lcase = 45°C Ptat )
Sperrschichttemperatur t:-
Lagerungstemperatur tstg

1) mit Kihlschelle

Mormgehause
DIN 18B 3
Gewicht - Weight
max. 1g

30 v
18 v
30 v
10 v
700 mA
12 A
215 mw
720 mW
20 “C
55 +80 "G
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Min. Typ. Max.
Wiarmewiderstidnde - Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung RihJa 300 “C/wW
Sperrschicht-Gehéuse Rihac 60 “C/W
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur iy, = 25°C
Kollektorreststrom
Upg = 15V lceoO 13 35 pA
Ucg = 25V, Ugg = 1V ey 50 WA
Emitterrestatrom
Ugg = 10V [==Te) 100 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
rc = 100 pA U{BH:IGBD 30 ¥
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic = 11mA UBriceo" 18 v

tp
1) F =00t tp = 0.3ms
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AC 186

Basisstrom
Ugg = 2V, lg = 50mA g2
Ugg = 2V, Ig = 150mA gl
Basis-Emitterspannung
UGE = GV, lC =  HBmhA UEE
Upg = 2V, Ig = 50mA Uggl)
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
UCE =2V, IG = S50mA hFE1]
Uge = 2V, I = 150 mA hpgt)
Usg = 2V. Ig = 300mA hegt)
- heg s *)
hFE Verhaltnis hFE 2

far hpg1:Uce = 2y, |c = S0mA

fir hpg 2: Uge = 2V, Ig = 300mA
Fir Paare gilt das hpg-Verhéltnis
beider Transistoren 1)

Ugg = 2V, Ig = 150 mA, hgg = 100..400
th-G renzfrequenz

Ucg = 2V, Ig = 10mA fhie

1
1) ,?' - 001 lp = 0.Ams

Min. Typ. Max.

05 mA
035 125 25 mA

115 150 175 mV
250 mVy

100
60 120 400
75

13

125

20 kHz
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